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1. Verwendungszweck

Die CPROM-Baugruppe stellt cine iirgédnzungsbaugruppe zum

HMikrorechnersyster (14NOS dar.

ANls Programmspeicher in gréberen K 1520-tHystembus kompatiblen

Mikrorecihnersystemen kann sie mit maximal G Ltick ZPROM der squiva-
lenztypen 2708 bis 2732 bestlickt werden.

2.Technische Daten:

Leiterplattenformat:

Steckverbinder:

Steckraster:

Stromversorgung:

3.8etriebsarten

Die Baugruppe ist fur
- EPROM
- CEPRO
- EPROM

vorbereitet .,

2
170 x 95 am
58 polige steckerleiste indirekt
( K 1520 AnschluB)
20 mn

dic Bestickung init:

U 555 u (2703)
U 556 D (2716)
2716 gemischt mit RAM 6116 (2016)

i 233-101/070 Bl.
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Folgende Pin's misscn entsprechend gebrickt werden:
(Anordnung der Vickelstifte siehe Abb. 1)

Pin U 555 2716 6116
18 PR PD /Cs
19 12 p A 10 A 10
20 /CS /CS /0=
21 5 N 5 P /WE

3.1. Anordnung:der Drahtbricken:

Belegung U 555 2716/6116

Br. von - nach von - nach

S N 2708 - ROM 2716 - ROM
12 P P12 - C frei
A 10 D - € D-C
A 13 A - B Ao~ E

Drahtbricken js Schaltkreis:

Belegung U 555 2716 6116
von - nach von - nach wvon - nach
/CS Ce - 20 Ce - 18 Ce - 18
1 1 - 1G 1l - 20 1 - 20
21 ROM - 21 ROM - 21 RAM - 21

R 233-101/070 B (4) Bl. 3
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~dressieruny:

Brucke wvon

AS nach U 555 2716/6116
S 4 gppp H
S5 2998 H PP H
S 6 4292 H
S 7 oPPP H agpe "
S0 8@PP H
s 1 ~PPP W oppp H
s 2 CPPP H
s 3 EPPP H cepp H

4. Technische Beschreibunq:

Die Adresse wird mit dem zweifech 2 Bit-Bindrdekoder 74155
selektiert und mit /AS, /MREC, RFOH des LC 3205 aktiviert.
Je nach Subadresse aus A 11, A 12 und A 10 (U 555) oder

A 13 (2716) wird ein /CE zu "L".

Bei geschlossenem Schalter (El... £8) fir die jeweilige
Fassung werden uber den D 130 bei /WR /RUL die Bustreiber
aktiviert.

R 233 - 101/070 OG0 (4) Bl. 5



5. Anwenderhinwveise:

fliachzichen ecines Leiterzuges mit 0,3 mm Cul

von: Fassung O (IC 41), Fin §

nach: Fassuny 1 (IC 43), Durchkontaktierung nach AB 3 (X1-B13)
nach: Fassung 1 (IC 43), viu 5

Beim Aufbau der Schaltung wird nach der Kontrolle der
Leiterplatte zweckmaligerweise nit den Durchkontektierungen
und dei Besticken der TTL-IC's und dem Gteckverbinder be-
gonnen. ftlach dew .7fickeln (LOten) der Brucken und dem Anlegen
von 5 P kann die Logik yeprifr werden:

(cvtl. Programnschleife nit Speicherzugriffen und mit

05Z1 AS, /CS prifen).

Lanach k6nnen die fFassungen (je 4) eingeldtet werden und

der Upeichertest durchyefihrt werden.

N235-101/070 3 (4) BlL. 6
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